LOGICA ECL
Son los circuitos Logicos Bipolares mas rapidos debido a:
= Lostransistores no se saturan
= Existe pocadiferencia entre los niveles |0gicos detension

ESTRUCTURA BASICA DE UNA PUERTA ECL

Par Diferencia
(Conmutador de .. _
Corriente)

Operacion logica
S dgunaentradai etdanive dto:
V;>VgrpP T,ONYy T, OFF P V4 =V(0)y V., =V(D).

Si todas las entradas estédn anivel bgjo:
Vi<VgbP T,0FFYy T, ON P V, =V(1)y Vs, =V(0).

EnlasdidaV,; seredizalaoperacion NORy enlaV,, la operacion OR.

La operacion légica se fundamenta en la conmutacion de intensidad entre
ambos lados del par diferencial.
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FORMACION DE UNA PUERTA BASICA
En la edtructura general se precisan 3 fuentes de Suministro de energia
(Ve Vee Y Vr).
Lo interesante es tener una sola Vee(-5.2V).
1. Enlugar de conectar a V¢ conectamosa Tierra
2. Sustiruyendo Vg por un circuito que proporcione ese valor a partir

de Vee.
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Asi mismo la fuente de intensidad Iz puede construirse de la forma mas
simple con unaresistencia. (se pueden usar soluciones mejores).
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Para terminar, a la estructura basica se O0— s
le afiade un circuito desplazador de Voo
nivel, para asegurar € funcionamiento R
de lostransstores en € par diferencial. 30



PUERTA BASICA OR-NOR ECL (10K)
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Caracteristicas ECL (10K):

(Valores tipicos de Cat.)

Vee =-2.2V; Problemas de ECL (10K):
Fan-out: 10 Variacién con la Temperatura
To= 2ns, Vg« 1.1mvV/°C

VOH = '09V, Vo|_ = '174V, Vo(O) « 0.6 mv/eC
V=122 V)= 142 e Samiee

Para resolver los problemas de la ECL (10K) aparece una serie ECL més
rapida, con aproximadamente los mismos vaores [6gicos, pero con un
mayor consumo de potencia.

Serie ECL (100K): Serie ECL (100K):
Valorestipicos Variacion con la Temperatura
Vee =-45V; Ve« 0.1mV/C
T,=0.75ns, Vo(0) « 0.1 mV/C
Pm =40 mW; Vo(1) « 0.1 mV/C

Para conectar dispositivos basados en ECL con dispositivos basados en
TTL se usan Circuitos Transductores (convierten un valor eléctrico en

otro).
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OTRASLOGICASBIPOLARES
LOGICA HTL (LOGICA DE UMBRAL ELEVADO)

Est& basada en DTL. Tiene un margen de ruido muy ato. Util en ambientes
con mucha interferencia el ectromagnética.

VCC: 15V
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D, esun zener de6.9 V.

LOGICA I°L (LOGICA DE INYECCION INTEGRADA)
Es la opcion bipolar para €l caso de gran escala de integracion (LSI-VLSI).
Fue desarrollada por Philips e IBM en los afios 70 y desplazada por €l uso
de tecnologias CMOS. Ahora se estd usando en BiCMOS.

CIRCUITO I°’L BASICO
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